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Kisa Sinav 2
Puanlama: 1) %50 2) %50, Sinav Siiresi: 30 dakika

1) Asagidaki devrede kiigiik isaret giris direnci ri, degerlerinin 2k olmasi istenmektedir.
Bunu saglamak i¢in I degerini bulunuz.
Tranzistor parametreleri: Vge = 0.7V, 1 = 14, f, =9, Vo= 100V, V=25 mV.
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Kaskat Kuvvetlendirici

2) Asagidaki devrede MOS islemsel kuvvetlendirici (1K) kullamlmustir, dolayisiyla giris
direnci rin sonsuzdur. IK’nin ¢ikis direnci roy ve agik devre fark kazanci A, olarak

verilmistir. Devrenin Vot / Vin kazancini royt, Ag, R1 Ve R cinsinden yaziniz.
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